


















专利名称(译) P型有机半导体材料和利用其的光电器件

公开(公告)号 US20140121386A1 公开(公告)日 2014-05-01

申请号 US13/871087 申请日 2013-04-26

[标]申请(专利权)人(译) 财团法人工业技术研究院

申请(专利权)人(译) 工业技术研究院

当前申请(专利权)人(译) 工业技术研究院

[标]发明人 CHEN CHIH PING
TSAI FANG YUAN
CHEN CHIEN TIEN
HWANG GUE WUU

发明人 CHEN, CHIH-PING
TSAI, FANG-YUAN
CHEN, CHIEN-TIEN
HWANG, GUE-WUU

IPC分类号 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/0068 B82Y10/00 H01L51/0036 H01L51/0047 H01L51/4253 Y02E10/549

优先权 1020101139632 2012-10-26 KR

其他公开文献 US8907108

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种具有下式的p型有机半导体材料： 每个Con是相同的并且由共
轭低聚物组成。每个EW是相同的并且由吸电子基团组成。 p型有机半导
体材料可以应用于光电器件的有源层，例如有机太阳能电池，有机发光
二极管或有机薄膜晶体管。
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